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( UL94 V-0                 )

RoHS

 使用相关注意事项，最小包装数量
 请参考（共通情报）
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                       ：

                          : –40～85 °C
                          : –40～125 °C

(max.) (2 ms)
(8/20 µs, 2 )

V1mA (V) ACrms (V) DC (V) (V) (A) (W) (J) (A)

Ty
pe

 V
F

M

ERZVF M220 22(20~24) 14 18 43  2.5 0.02 0.9 125

ERZVF M270 27(24~30) 17 22 53  2.5 0.02 1.0 125

ERZVF M330 33(30~36) 20 26 65  2.5 0.02 1.2 125

ERZVF M390 39(35~43) 25 31 77  2.5 0.02 1.5 125

ERZVF M470 47(42~52) 30 38 93  2.5 0.02 1.8 125

ERZVF M560 56(50~62) 35 45 110  2.5 0.02 2.2 125

ERZVF M680 68(61~75) 40 56 135  2.5 0.02 2.5 125

ERZVF M820 82(74~90) 50 65 135  10 0.25 3.5 600

ERZVF M101 100(90~110) 60 85 165  10 0.25 4.0 600

ERZVF M121 120(108~132) 75 100 200  10 0.25 5.0 600

ERZVF M151 150(135~165) 95 125 250  10 0.25 6.0 600

ERZVF M201 200(185~225) 130 170 340  10 0.25 8.0 600

ERZVF M221 220(198~242) 140 180 360  10 0.25 9.0 600

ERZVF M241 240(216~264) 150 200 395  10 0.25 10.0 600

ERZVF M271 270(247~303) 175 225 455  10 0.25 12.0 600

ERZVF M331 330(297~363) 210 270 545  10 0.1 8.0 300

ERZVF M361 360(324~396) 230 300 595  10 0.1 9.0 300

ERZVF M391 390(351~429) 250 320 650  10 0.1 9.0 300

ERZVF M431 430(387~473) 275 350 710  10 0.1 10.0 300

ERZVF M471 470(423~517) 300 385 775  10 0.1 10.0 300
↑
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4      ＜    ＞ 2011:1, 2012:2, 2013:3, 2014:4, 2015:5, 2016:6

     ＜    ＞ 1    ～9      1～9, 10 :O, 11 :N, 12 :D

寸  法
 (mm)

A B C D E
382 max. 50 min. 13.0±0.5 21.0±0.8 2.0±0.5

寸  法
 (mm)

W T t r
16.4+2.0 22.4 max. 2.5±0.5 1.0–0

寸  法
 (mm)

A B W F E P1

6.8±0.2 11.9 max. 16.0±0.3 7.5±0.10 1.75±0.10 8.0±0.1

寸  法
 (mm)

P2 P0 φD0 t1 t2

2.0±0.1 4.0±0.1 1.5+0.1 0.6 max. 6.5 max.–0

2000 /

200 /

Apr. 201301

23 3 0
✽

✽ : 如果西历年的十位数是偶数，末尾简略使用英文字母，
 1 : A, 2 : B, 3 : C, 4 : D, 5 : E, 6 : F, 7 : G, 8 : H, 9 : J, 0 : K
 如果西历年的十位数是奇数，末尾简略使用（西历末尾）数字。
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CmA V C               V CmA

                      8/20 µs 

85±2 ℃    
10 %
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±10 %

VCmA at 85 ℃－VCmA at 25 ℃ 1
100(%/℃)VCmA at 25 ℃ 60 0～–0.05 %/℃

                  (I)
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